(M Zenerleistungsdioden SZ501...S2522

Die Zenerleistungsdioden 5Z 501—SZ 522 (alte Bezeichnung ZL 910/1 bis
ZL 910/16) sind Si-Zenerdicden.
Einsatz vornehmlich zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen.

Kennwerte (fir §, = 25" C—5 grd)
SZ 501 SZ 505 SZ 506 ST 508 SZS10 SZ 512 SZ515 SZ 518 SZ5N
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= 1.5 3 1 2 5 B 13 32 40 Ohm
bei lz =100 100 100 100 50 50 50 25 25 mA
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bl Uge 1V

Ug = 1V

bei Ig = 250 mA

1) Filr die Type SZ 501 mubl statt Uz und ry, Up und rg geschrieben werden, weil diese
Diode in DurchlaBrichtung betrieben wird.
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Mittlere Kennlinlen (fir &, = 25°C) Masse 4 g

Zulassige Hichst- und Mindestwerte (fir 3, = 45°C)
SEXMHNSZS05S SZ506 SZ50B SZ510 SZ512 SZ515 SZ518 SZ522

lemsx 1000 mA 250 mA
min  20mA

12" max 160 130 110 90 75 60 S0 40 mA
12°) mas BOD 660 540 450 370 300 250 200 mA
Iz min 10 mA

9 ' 155 °C

9, —55...4 125°C

Pv') 1w

Py?) - 5W -

1} Ohne Kihlblech,
) Mit vertikalem Kihlblech 80 x 80 x 2 mm.
) In DurchisBrichtung gepolte Diode.
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Zenerwiderstand ry (Mittelwerte) in Abhangigkeit vom Zener- Zenerwiderstand ry (maximale Waerte) in Abhingigkeit von der
strom |y bei 25 °C Umgebungstemperatur Zenerspannung U, bei 15 “C Umgebungstemperatur
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Reduzierung der Verlustleistung

Bestellbezeichnung einer Silizium-Leistungszenerdiode mit Uz = 7 V: Silizium-Leistungszenerdiode SZ 506

AB 1. Januar 1965 werden die Zenerdioden nach der Reihe E 34 ausgemeisen,
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